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Son illatdo GeS layli monokristalina olan maraq xeyli artmigdir. Amerikan alimlori siibut etmislor ki, xiisusi texnologiyanin
komoyi ilo alinmis anostruktur kiilli miqdarda giinas enerjisini akkumulyasiya etmak qabiliyystine malikdir. Radiasiya stialari, 0
climloden qamma siialanma layli kristallara olave defektlor yaradir. Homin defektlor avvalki kristalla miiqayisede daha fotohassas
strukturlarin yaradilmasma yeni imkanlar acir. Volt-amper xarakteristikasinin (VAX) todqiqi yiiksok miigavimotli kristallarda
zobtetma soviyyasinin derinliyini, yiikdastyicilarin konsentrasiyasini, lokal saviyyolorin qadagan olunmus zonada paylanmasinin

xarakterini miloyyen etmoys imkan verir.

Acar sozlor: nanostruktur, volt-amper xaraktristikasi, qamma siialanma, zobtetmo soviyyslori, monoporlyar injeksiya, tololorin tam

dolma gorginliyi, fotokegiricilik.
PACS: 72.40

Elmi odobiyyatdan molumdur ki, layli kristallar di-
gor maddolorlo miiqayisods giiclii anizotroplugu ilo segi-
lir.

Bu tip kristallarin digor xarakterik cohoti onlarin fi-
ziki xassalorino radiasiya siialanmasina asasl tosir gostor-
mosidir [1].

Apardigimiz tadqiqat isindo mogsad yiiksokmiiqavi-
motli (~10%+10%0m-sm) p-GeS layl monokristalinda in-
jeksiya corayaninin gorginlikdon asililigi va bu prosess
miixtalif dozali (30krad vo 100krad) gamma siialanma-
Sinin tasirinin dyronilmasidir.

GeS polikristalini sintez etmok tigiin xiisusi miiqavi-
moati 500m-sm olan germaniumdan, V-5 markal1 kiikiird-
don istifado olumusdur.Sintez prosesi havas1 10™ mm.c.st.
sorulmus, daxili diametri 12mm, uzunlugu 15sm olan
kvars ampulalarda birbasa oritmo metodu ilo aparilmisdir.
Sintez prosesinin tohliikssizliyini tomin etmok iigiin ger-
manium polikristali hovongdastods toz halina salinaraq
torazido ¢okilmis vo sobanin temperaturu todricon artiril-
mugdir [2]

p-GeS laylt monokristalt Bricmen iisulu ilo yetisdi-
rilmigdir. Sobanin yuxari hissasinin temperaturunu 700°C,
asagl hissosinin temperaturunu iso 600°C secilmisdir.
Ampulanin zonalar arasindan kegma siirati 2mm/saat ol-
musgdur. Polikristallarin rentgen-faza analizi DBADVA
markali difraktometrdo, 100<26<80° bucaq intervalinda
todqiq olunmusdur. Laylararasi mosafo TOPAS vo EVA
programlari asasinda hesablanmigdir [3]

p-GeS layli monokristalinin VAX kristalin baza
miistovisindo ¢ixarilmigdir. Onun kontaktlar1 giimiis pas-
tasindan hazirlanmigdir. Qamma siialanmanin menbayi
kimi Co® izotopu secilmis, biitiin Slgiilor otaq temperatu-
runda apartlnisdir.

Yiiksok miiqavimatli kristallarda elektrik kegiriciliyi
miirokkeb mexanizma malikdir. Bunun sababi, garginliyin
miloyyan qiymatindon sonra, elektrik sahasinin tasiri ila
yiiksakdasiyicilarin kontaktlardan injeksiya etmak natice-
sindo foza yiiklorinin yaranmasidir. Ikigat logarifmik
miistovido injeksiya coroyaninin gorginlikden asililigi,
adoton, li¢ oblastdan ibarat olur. Gorginliyin kicik qiymot-
lartinds injeksiya coroyaninin artimi xatti qanunla doyisir:
j=enouV/d, burada e-elementar yiik, ng-yiikdastyicilarin
konsruksiyasi, u-yiikdastyicilarin yiiriikliyii, V-kontakt-
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lararas1 gorginlik, d- kontaktlararasi mosafadir. Lampert
miloyyon etdi Ki, tolalorin konsentrasiyasi boyiik olan
yiiksokmiiqavimotli maddoslords xoatti oblastdan corayanin
koskin artim oblastina kecid birbasa deyil, «kvadratik
zobtolunmay oblastindan kegir [4]. Gerginliyin bu qiy-
motlorinds elektrodlardan injeksiya olunan sorbast yiikda-
styicilarin konsentrasiyasi termodinamik fazaliqda olan
yiiksokdastyicilarm konstruksiyasindan koskin suratdo ar-
tir. Miistovi elektrodlu layli kontaktlarda volt-amper xa-

rakteristikasi
L‘i ]
ganunu ilo doyisir.
Ogor yarimkegiricido dayaz tolalor movcuddursa,
elektrodlardan injeksiya olunan yiikdasiyicilarin bir hisse-
si homin tololor torafindon zabt olunur vo coroyanin art-

masina mane olur. Tolalor torofindon yiikdasiyicilarin
zobtolunma amsali
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diisturu ilo miioyyon olunur. Burada, N -kegirici zonaya
injeksiya olunmus yilikdasicilarin konstruksiyasi, N, -da-
yaz tololorin konstruksiyasi, Ei-talslorin kegirici zonadan
olan enerjisidir.

Dayaz talalor yiikdastyicilarin bir hissasini zabt etdi-
yindon injeksiya coroyani azalarsa, kvadratik Cayld-Long-
nun qanunu 6donir. Yiiksokmiiqavimotli layli kristallarda,
o ciimlodon p-GeS layh kristallarda, dayaz tololorlo yanasi
dorin talalor do movcuddur vo onlar qadagan olumus zo-
nada bircins paylanmigdir. Bu tip telalerin tasiri natice-
sinda cayeran siddati garginlikdon daha kaskin asili olaraq
dayisocak. Talolorin tam dolma garginliyindan sonra, yiik-
sokdastyicilart zabt edacok derin saviyyelor do tam dol-
dugundan, injeksiya corayam J~U"(n>2) ganunu ilo artir.
Tacriibalor gostorir ki, GeS layli monokristalinda n=3
tosadiif edir.

Yiiksokmiigavimotli  kristallarin  VAX-na, xatti,
kvadratik vo kubik oblastlarinda kecid gorginliyiklorina
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xarici faktorlar, o ciimlodon qamma siialanma giiclii tosir

gostarir [5]. Otaq temperaturunda, miixtslif siialanma do- P
zalarinda (30krad vo 100krad), injeksiya corayaninin
kontaktlar arasindaki gonginlikdon asililiq grafiki (ikigat
lagorifmik miqyasda) sokildo gostormisdir. Qrafikden go- -5
rindiiyii kimi, asag1 siialanma dozasinda (30krad) injek-
siya corayaninin qiymeti azalir, Kvadratik zobtolunma ob-
last1 ilo daha genis gonginlik intervalini shats edir. Bunun ] -6
sobabi siialanmainin tasiri ilo kristalda radiasiya defektlo- =
rinin yaranmasidir. Homin defefktlor elektrodlardan injek- 7 3
siya etmis yiiksokdastyicilart zabt etdiyindon corsyanm
azalmast miisahido edilir. Yiiksokdastyicilarin konsentra-
siyasi az oldugundan tololorin tam dolma gorginliyi boytik a4
giymot alir.
Stialanma dozas1 100krad etdikdo injeksiya coroya- -9 2
ninin artmasi, kvadratik zobtolma oblastinin daralmasi bas 2 1 o p 2
verir. Stialanmanin tosiri ilo dorin talalor torafindon zobt -y
O{unmus yukdaslylcﬂar' 1nj§ks1ya corayanina. yeni nasil Sokil 1. 1- siialanmadan avval: 2- p=300krad
yiikkdastyicilar olave edir ki, bu da tololorin tam dolma 3-p=100krad

gorginliyinin azalmasina, coroyan siddotinin iso koskin
artmasina sabab olur [6].

Belolikls, p-GeS layli monokristalinin gamma siia-

Aparilan todqgigatin noticalori onu demoys osas verir
ki, stialanmanin kigik dozalarinda (30krad) yaranmis ra-
diasiya defektlori yiikdasiyicilar: zobt etdiyindan injenksi-
ya coroyant azalir, yliksok dozali siialanmada iso, oksina,
tololor torofindon zobt olunmus yiikdastyicilar coroyani
kaskin artir.

lanmadan avval vo sonra aparilmis VAX-nin todqiqi gos-
torir ki, bu kristalda coroyan kegiriciliyi monopolyar in-
jeksiya hadisosi ilo baghdir.
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A.S. Alekperov, L.V. Aliyeva, Ch.E. Aliyeva
INFLUENCE OF QAMMA-QUANTUM ON VOLT ~AMPERE CHARAKTERISTIC OF
GeS MONOCRYSTAL
Based on the analysis of a single crystal laminate CVC GeS, clothed with gamma-rays it is detected that at

irradiation low doses (30krad) the injection current decreases and the voltage limit filling of traps increases. And at high
irradiation doses (100krad) dependence is preserved, but the current value increases. In single crystals of layered
mechanism of current flow is due to mono polar injection.

A.C. Aneknepos, JI.B. Anuesa, II1.J. AiiueBa

BJINSTHUE TAMMA U3JIYUYEHU HA BOJbT-AMIEPHYIO XAPAKTEPUCTHKY
MOHOKPHUCTAJIJIA GeS

Ha ocuoBe ananuza BAX cnoucroro monokpucramia GeS, o61eueHHOroblii raMMa-KBaHTaMU OOHApYKEHO, YTO MPHU
HU3KUX H03ax o6mydeHus (30xpan) WHKEKIUOHHBI TOK YMEHBIIAETCS, HANPSIKEHUE NMPEAENbHOTO 3aIl0JHEHHs JOBYIIEK
yBenamuuBaeTcs. A npu Oonpmux no3ax obmydenus (100kpax) xapakrep 3aBUCUMOCTH COXpPaHSETCS, OJHAKO 3HaYCHUE TOKa
YBEIMYHUBACTCS. B CIOMCTHIX MOHOKpHUCTAJITIAX MEXaHU3M IMPOXO0XKACHHUS TOKAa 00YCIOBIIEH MOHO HOJISIPHOH HHKEKIUEH.
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